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Bild 2: GehHuseabmessungen
Grenzwerte
Kennwert Eurzzeichen min. max. . E:lnheiJ
Betriebsspannung Unp =0,2 15 v
Eingangespannung u =0,2 15,2 v
Eingangsstrom |II| 10 miA
Verlustleistung Piot 200 m#
Verlustleist je P 100 mW
m;nngltrm:ﬂtor X ’
Lastkapazitit Cy, 3 nPF
Statigche Kennwerte
Kennwart MeBbedingungen mAX, ‘Einheit
geichen
Betriebsspannung Upp 15 v
Up, = 0 Vi, =25°
u =15 V; U a 15 V; 2 ud
DD H /
U, = nv;-ﬂi = =45 %
Upp = 15 ‘F;;;E = 15 :“: 20 fu.l.
UIL = ﬂ ?f a = 35 '3 3
Eingangsreststrom | [I;| Upp = 15 Vi Upy = 15 V; 0,3| A -
5 Up, = OV, =25° !




1/87 (10)
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Kennwert Kurz= MeBbedingungen min. max. Einheit|
seichen |T
Eingangsreststrom |II|. Upp = 15 Vi Uy = 15 V5 0,3 Vo
U= OVid, =-45°%
Upp = 15 V; Um =15 V; 1,0 lI,m.
U, = OVif, =85°
Ausgangastrom L Iﬁh “nn = 10 V; Uy = “Dn’ “IL =0 V; 8 mi
llmr = u,ﬁ T;‘Br. = 25 “ﬂ
uﬂb-“}?l m Dnl“n’"'u?i 9,6 mi
Uop = 0y 5 Vi, = =45 ° -
nnn.wh IIJ = 0V 6,6 mh
Ugy = 0,5 Vi &‘ “ng
Upp = 4,5 V; Upy = ng’“n.'“" 2;6 mA
“m- np.’ ‘;'&‘ '25 c
Hmniiﬁ?;ﬂmaumiunlnﬂf; 3,1 mi
Ugy = 0sé V3§, = =45 °c
i} -451’13 i1 U =0V | 2,1 mi
DD IL
IIUII - ﬂ.l ?l'r ‘JDB
Ausgangsstrom H Iﬂll U]m =10V; U UDD; HIL =0V; 1,25 mi
Uog = 9,5 Vi Fy = 25 °C
“nn"“'““m‘“nn'“n.‘“"" 1,5 mh
Upg = 9,5 Vi, = =45 %
%-107:“13-““;“380?; 1,0 mi
Ugg = 9,5 Fi-ﬂ' 85 "0
Upp =5V U ;un-u?.
Ugg = 2,5 Vi = 25 % 1,25 mA
unn =5V; uIH unnl En =0YV; 1,5 mi
“ga = 2,5 vl"ﬂ' = =45 "C
Um,-i'hﬂ Unn;ﬂ =0 V; 1,0 mA
Ugg = 2,5 Vi, = 85 %
Ausgangsspannung L DD:L Upp = 10 V3 "IIH = 7,0 'o':'ﬁ’" =25 % 2,9 v
bei kritischer Upp = 10 V; Uy = 7,1 V3 & = =45 °c| 2,9 v
Bingangsspannung Upp = 10 Vi Upy = 7,0 V3, = 85 % 2,9 v
an einem Eingang Upp = EY;UE-J,E?I-;S“-EE"G 0,95 v
Upp = 5 Vi Upy = 3,6 V&, = =45 °c| 0,95 v
Upp = 5 Vi Upy = 3,5 Vi, =85 % 0,95 v
Ausgangsspannung H| Uy, Unn =10V; Upp =2 V3 ﬂ; = 25 % T.2 v
bei kritischer Upp =10 Vs Upp =2 Vi, = =45 %] 7,2 v
Eingangsspannung Upp = 10 V3 Uy, = 1,9°V;F, =85 % | 7,2 v
an einem Eingang Up= 5ViUgp=1 Vi _=25%]| 3,6 v
Upp = 5 ViU =1 Vi, ==45%| 3,6 v
Upp = 5 Vi Upp = 0,9 Vi, =85°% | 3,6 v




Dypamische Kennwerte
(tgy = tgg = 20 na)

a

Kennwert |lu-:- MeBbedingungen min. | max. Bipheit
geichen
Verzigerungaseit tpur, Um,-‘lﬂ Vi Upg = Upps Upp = O V3 50 ns
= 50 pl:‘? 25 % '
Unn 410Vy Upg = an' =0V; 50 ns
Oy, = 50 pB; ¥, = =45 0 ~
Up =10V; U s U, =0 V3 65 na
cI, = 50 pP;‘D’m EDR
a,,-sopr:fr -zﬁ“c :
Eﬂn!t@"--ﬁ %
UDD'E?' -5‘6‘; Uy, = 0V 140 ns
Op, = 50 B4/, = 85 %
Verzigerungszelt tHH UBD = 10 V; 'IJ nﬂ; II -ﬂ'\’l S0 ns
: S‘ﬁﬂl‘ﬂ' = 25 ¢
upn_- 10 V3 Upy = Upps Upy, = O Vs 90 ns
Un-ﬁﬂﬂi‘ap--ﬁ e
D-WYIUH-DEIUIL-G"I: 115 ns
Cp, = 50 pP; I, ¢
um,-”;u = Upps Upp, = 0 Vs 120 ns
L = 50 pP; ¥, = 25 °C
uﬂn-'.i\'; m‘“nn'“n.'““ 120 ns
Cp = 50 pP; 7, = =45 °0
Upp = 5 V3 Ugy = Upps Upy, = 0 Vi 150 ne
Cp, = 50 pFi ¥, = 85 °¢
Eingangskapazitht| C Upp = 10V 30 pP

GHND t

Bild 3: Impulsdiagramm
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Bild 4: Typilsche Abhlngigkeit des Eingangsreststromes III.* I]’B von der Betrisbsspannung
und der Temperatur
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Bild 5: Typische und minimale Abhlingigkeit des Ausgsngsstromes von dar j.m-lm
bed Uy = 5Vund Up = 10V
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Bild 6: Typische Abhlingigkeit der Stromaufnahme im I~ und H-Zustend wvon der Betrigbs-
spannung Up, bei ﬂ'. =25 % % 10K
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Bild Tt Typieche Abhiingigkeit der Verzigerungszeit t!ﬂl‘- von dep Lastkapazlitlit Cp bel
verschiedenen Betriebsspanmungen und 4, = 25 “C
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Bild 8: Typische Abhlingigkeit der Verziigerungszeit ton -rgn der Lastkapazitit C;p
bei verschiedenen Betriebsspannungen und 1}, = 25 °C
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Bild 9: Typische Abhlingigkeit der Verluskleistung eines Gatters von der Frequensz bei
- einer Temperatur von 25 °C und t;; = %5y S 20 ns
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Bild 10: Typiasche Abh#ngigkeit der Verlustleistung eines Gattera von der Anstiegezeit dea

Eingangsimpilses bei 'ﬂ; = 25 °C und einer Laatkepazitéit von 15 pF
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Bild 19: Typische Ubertragungskennlinie aeinea
Gatters bei einer Betriebsspannung
von10 ¥V und '3; = 25 %
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Bild 12: Typische Ubertragungskennlinie
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ammﬁ?mﬂ:&-ﬁuﬂ



1/87 (10) 9 E 561 1§ 2

U,-Z'

0,1} - | /

s - A
: v
0§ 51:7 0 75— b0V

1 ! __--.’l:““‘ =
UnplV]

0™"3% 5 6 7 8.9 10 11 12 % 1

Bild 13: Typische Abhiingigkeit der Stromaufnahme im L= und H-Zustand von der Betriebs=
spannung Upp bﬂ.ﬁ’. = 85 %
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